§ 2020 0112

Inventia sa referd la tehnologia de obtinere a materialelor termoelectrice pe baza de bismut, care pot fi folosite la
obtinerea energiei termoelectrice 1n conditii extremale.

Materialul termoelectric pe baza de bismut, conform inventiei, contine bismut dopat cu staniu cu concentratia de
0,02%at. Sn si este executat prin metoda Ulitovskii in forma de fir 1n izolatie de sticld cu diametrul de 85 nm.
Rezultatul inventiei consta in sporirea valorii factorului termoelectric de putere.
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